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Potencjometr bezstykowy

Przedmiotem wynalazku jest potencjometr bezstykowy przeznaczony do stosowania w elektronicznych
przyrzadach pomiarowych ielementach automatyki, charakteryzujace si¢ bardzo niskim poziomem szuméw,
zmniejszonym do wartosci szuméw wiasnych materialéw péiprzewodnikowych uzytych do jego wykonania,
Podzespét ten zastosowany w wymienionych urzadzeniach podnosi ich niezawodnos$é, 1ywotnosé i doktadno$é
dziatania,

Znane potencjometry drutowe, warstwowe i objetosciowe charakteryzujq si¢ tym, Ze zmiana stosunku
rezystancji miedzy ich koricéwkami poczatkows a srodkows i Srodkowg a koficowa nastgpuje poprzez przesunig-
cie styku ruchomego, potgczonego z koricéwka srodkowa, po elemencie rezystancyjnym. W znanych potencjo-
metrach fotorezystancyjnych analogiczng zmiang stosunku rezystancji uiyskuje si¢ przez zmiang¢ natg¢Zenia stru-
mienja $wietlnego padajacego na fotorezystory przy czym zmiana natgZenia strumienia jest wynikiem jego zw¢2a-
nia badZ przemieszczania, migdzy Zrédiem swiatta (zaréwka) a fotorezystorami, p6iprzepuszczalnej btony
o niejdnostajnym stopniu przepuszczalnosci na swej d tugosci.

Rozwiazania te wykazuja szereg wad i niedogodnosci produkcyjnych, z ktérych najwazniejsze to w przy-
padku potencjometréw stykowych wystepowanie trzaskéw przy przesuwaniu styku ruchomego po elemencie
rezystancyjnym, a w przypadku potencjometréw fotorezystancyjnych zaleznos¢ rezystangji od jasnosci Zrédta
$wiatta czyli od wartosci napigcia zasilajacego i wieku zaréwki. Wada potencjometréw fotorezystyncyjnych jest
réwniez trudno$¢ wykonania pélprzepuszczalnej btony o odpowiednio zmieniajacym si¢ stopniu przepuszczal-
nosci wynikiem czego s3 zmiany catkowitej rezystancji potencjometru dla r6znych potozen blony.

Celem wynalazku jest usunig cie wymienionych wad i niedogodnosci.

W potencjometrze bedacym przedmiotem wynalazku wady te zostaty zlikwidowane dzigki wyelimino-

waniu ruchomego styku i zastapieniu go warstwa materiatu fotorezystancyjnego umieszczonego mig¢dzy elemen-
tem rezystyncyjnym i elektroda zbierajaca, przylegajaca i stykajac si¢ liniowo na catej swej dtugosci z obu tymi
elementami. Potgczenie elementu rezystancyjnego z elektrodg zbierajaca nast¢puje w miejscu naswietlania wars-
twy fotorezystancyjnej waskim strumieniem $wiatta padajacego ze Zréd}a przez otwdr w ruchomej tarczy wyko-
nanej z materiatu nie przepuszczajacego §wiatta, oddzielajs- ) warstwe fotorezystancyjng od zrédta swiatta.
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Przedmiot wynalazku zostat objasniony w przykiadzic wykonania na rysunku, na ktérym, fig. 1 przedsta-
wia widok potencjometru w cz¢sciowym przekroju, fig2 —widok wewngtrznej czesci obudowy, w ktérej
umieszczone s3 element rezystancyjny, elektroda zbierajgca iwarstwa materiatu fotorezystancyjnego,
fig. 3 — fragment fig. 2 lecz z rezystorcm w postaci meandra, fig. 4 — przekréj przez tarczg ze szczeling kolima-
cyjna, wzdhuz tej szczeliny, fig.5 — przekréj podtuiny przez potencjometr ze swiattowodem stozkowym,
fig. 6 — przekrdj podluzny przez potencjometr ze swiattowodem palcowym, a fig. 7 — widok tarczy potencjo-
metru o charakterystyce nieliniowej ze szczeling o zmiennej szerokosci.

Jak pokazano na fig. 1 i 2 element rezystancyjny 1 metalowy lub masowy w postaci niepetnego pierscienia
z zaciskami P i K przytaczonymi do jego koricéw umieszczony jest wewnytrz obudowy 2 na jej ptaskiej cz¢sci 3,
przez ktora przechodzi o§ 4. Wewngtrz elementu rezystancyjnego 1 umieszczona jest elektroda zbierajyca 5
z materiatu bedacego dobrym przewodnikiem pradu, w postaci pierscienia, do ktorej przytaczona jest koncowka
S. Miedzy elektrody zbicrajacq 5 a clementem rezystancyjnym 1 znajduje si¢ warstwa materiatu fotorezystancyj-
nego 6 stykajaca si¢ obwodowo z elementem rezystanycjnym 1 i elektrody zbicrajacg 5. Nad ptaska czesciy 3
obudowy 2 znajduje si¢ tarcza 7 z materiatu nie przepuszczajgcego swiatta, przymocowana do osi 4, w ktdrej to
tarczy 7 jest usytuowana promieniowo waska szczelina 8. Szczelina 8 jest tak usytuowana w tarczy 7, 2e promie-
nie ze Zrodta swiatta 9 znajdujacego si¢ nad tarcza padaja przez szczeling 8 na warstw¢ fotorezystancyjng 6.

Odmiang konstrukcyjng umozliwiajaca realizowanie potencjometru o wigkszych wartosciach rezys-
tancji znamionowej przedstawiono na fig. 3. Element rezystancyjny 1 ma w tym przypadku znacznie wi¢ksza
dlugosé gdyz jest wykonany w ksztatcie meandra.

Dla lepszego wykorzystania strumienia swietlnego zZrédia 9 a tym samym mozliwosci stosowania Zrédet
o mniejszych mocach, migdzy Zrédtem swiatla 9 a tarczy 7, juk pokazano na fig. 5, usytuowano swiattowéd 11
wykonany z materialu przeZroczystego np. ze szkta organicznego w postaci zblizonej do wydrazonego stozka
$cigtego. Swiattowdd 11 jest przymocowany swa gorng czgscig 12 do obudowy 2 w taki sposéb, 2e jego dolna
czg$é 13 znajduje si¢ bezposrednio nad szczeling 8 tarczy 7. W gérnej czgsci 12 swiattowodu 11 znajduje sig
zagtebienie 14 dla umieszczenia w nim Zrédta swiatta 9. Boczne $ciany swiatlowodu 11, za wyjatkiem wypolero-
wanych powierzchni zagtebienia 14 idolnej czgsci 13, s3 pokryte nie przepuszczajaca swiatta warstwg 15
korzystnie cienkg warstwg metalu lub farby o duzym wspétczynniku odbijania swiatta.

Odmiana konstrukcyjna potencjometru ze swiattowodem przedstawiona na fig. 6 charakteryzuje si¢ tym,
ze $wiattowéd 16 wykonany z materiatu o tych samych wlasnosciach jak poprzednio w postaci palca, umoco-
wany jest obrotowo na osi 4 zamiast tarczy 7. W grnej czesci $wiattowodu 16 znajduje si¢ Zrédto swiatta 9
a czolowa powierzchnia palca 18 o niewielkiej szerokosci znajduje si¢ bezposrednio nad warstwa materiatu
fotorezystancyjnego 6. Boczne $ciany swiattowodu 16 za wyjatkiem wypolerowanych powierzchni zagtgbienia
17 iczota palca 18 s3 pokryte warstwa 15 nie przepuszczajaca $wiatta o takich samych wiasciwosciach jak
w poprzednim przypadku. '

Naswietlona szerokos¢ warstwy fotorezystancyjnej 6 bocznikuje po}qczony z nig fragment elementu rezy-
stanycjnego 1. Odmian¢ potencjometru o nieliniowej charakterystyce, w ktérej warto$§é bocznikowanej czesci
elementu rezystancyjnego 1 nie zalezy od kata ustawienia tarczy 7 to znaczy potencjometru nielinjowego o nie-
zmiennej catkowitej wartosci rezystancji, niezaleznie od potozenia tarczy, przedstawia fig. 7. Potencjometr taki
ma element rezystancyjny 1 i przylegajaca do niego warstwe materiatu fotorezystancyjnego 6 tak uksztattowana,
2e jej odlegtosci od osi 4 zmienia si¢ z kqtem, a szczelina 8 w tarczy 7 ma zmieniajacy si¢ szeroko$¢ wzdiuz
promienia, przy czym zmiany, odlegtosci warstwy fotorezystancyjnej od osi 4 iszerokosci szczeliny 8 sy tak
dobrane aby warto$¢ zbocznikowanej czesci elementu rezystanycjnego 1 przez przewodzaca (naswietlona) czgéé
warstwy fotorezystancyjnej 6 byta stata, niezaleznie od kata obrotu tarczy 7.

Zastrzezenia patentowe

1. Potencjometr bezstykowy posiadajgcy obudowe i usytuowang wspéifrodkowo do niej obrotowy o$
znamienny tym, Ze ma element rezystancyjny (1), korzystnie w postaci niepetnego pierscienia z zaciskami (P i K)
przytaczonymi do jego koricéw, umieszczony wewngtrz obudowy (2), korzystnie na jej ptaskiej czesci (3), przez
ktorg przechodzi of (4), elektrode zbierajaca (5) z materiatu bedacego dobrym przewodnikiem pradu, korzystnie
w postaci pierScienia, do ktdrego przytaczona jest koricéwka (S) usytuowanego na zewnatrz lub wewnatrz ele-
mentu rezystancyjnego (1) oraz warstwe materiatu fotorezystancyjnego (6), korzystnie w postaci niepetnego, -
waskiego pierscienia, stykajacg si¢ obwodowo ze]ementem rezystancyjnym (1) ielektroda zbierajaca (5) jak
réwnie2, Ze ma tarcze¢ (7) z materiatu nie przepuszcz~j;.go $wiatta przymocowang do osi (4) we wngtrzu
obudowy (2), w ktdrej to tarczy (7) jest usywuowana promieniowo waska szczelina (8), tak, e promienie ze
Zrédta swiatta (9) usytuowanego po przeciwnej stronie tarczy (7) niz warstwa fotorezystancy_]na (6) padaja przez
szczeling (8) na te warstwe (6). ,
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2. Odmiana potencjometru wedtug zastrz. 1, znamienna tym, Zc na tarczy (7) z materiatu nie przcpuszcza-
jacego $wiatta z obydwu stron dtuiszych krawedzi szczeliny (8) znajduja si¢ ostonki (10) prostopadte do tarczy
(7) tworzace szczeling kolimacyjng.

3. Odmiana potencjometru wedtug zastrz. 1 i 2, znamienna tym, ze ma swiattowéd (11) usytuowany
migdzy Zrédtem $wiatta (9) a tarcza (7) wykonany w postaci zblizonej do wydrazonego stozka scigtego z ma-
teriatu przeZroczystego, korzystnie ze szkta organicznego, przymocowany gérna czescig (12) do obudowy (2)
w ten sposob, Ze jego dolna czes¢ (13) znajduje si¢ bezposrednio nad szczeling (8) tarczy (7) przy czym w gérnej
czgsci $wiattowodu (12) znajduje si¢ zagtebienie (14), w ktérym umieszczone jest Zrédio swiatta (9), a Sciany
boczne $wiattowodu (11) sa pokryte warstwa (15) nie przepuszczajaca $wiatta, korzystnie warstwa metalu lub
farbg o duzym wspétczynniku odbijania swiatta. :

4. Odmiana potencjometru wedtug zastrz. 1 i 2, znamienna tym Ze na jego osi (4) zamiast tarczy (7)
umocowany jest swiattowdd palcowy (16) wykonany z materiatu o tych samych wtasnosciach jak swiattowéd
(11) przy czym w gémej jego czesci znajduje si¢ zagtebienie (17), w ktérym umieszczone jest Zréd to swiatta (9),
czotowa powierzchnia palca (18) o niewielkiej szerokosci znajduje si¢ bezposrednio nad warstwa materiatu
fotorezystancyjnego (6), a cata powierzchnia swiattowodu palcowego (16) za wyjatkiem zaglebienia (17) i czota
palca (18) jest pokryte warstwa (15) nie przepuszczajacy $wiatta, o tych samych wtasnos$ciach jak w zastrz. 3.

5. Odmiana petencjometru wedtug zastrz. 1-3 o charakterystyce nieliniowej, znamienna tym, 2e ma wars- -
twe fotorezystancyjna (6) tak uksztattowana, Ze jej odlegtosé od osi (4) zmienia si¢ z katem oraz Ze szczelina (8)
w tarczy (7) ma zmieniajaca si¢ szeroko$¢ wzdtuz promienia w ten sposdb, ze cz¢$¢ elementu rezystancyjnego
(1) bocznikowana przez przewodzjca czes$é warstwy fotorezystancyjnej (6) jest stata niezaleznie od kata obrotu
tarczy (7). :
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